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 . وزينر التطبيقات،  ودوائر  وخصائصه، والتحيز، للثنائي، الفيزيائي
  خصائص  منحنى  في Q  ونقطة الحمل، خط تحليل وتطبيق  الرياضي الاشتقاق. 3

 . الثنائي دوائر وفهم المشكلات  حل  مهارات  لتطوير الثنائي
.  القطب ثنائي  ترانزستور  الثاني، الموصلات أشباه جهاز المقرر هذا يتناول. 4

  وطرق والتحيز،  القطب، ثنائي للترانزستور الفيزيائي التركيب المقرر هذا يتناول
 . والإخراج الإدخال وخصائص  التكوين،

  وتحليل  الدوائر، وأنواع القطب ثنائي  للترانزستور المستمر التيار تحيز فهم. 5

 . معاملاته وحساب
 . القطب ثنائي  الترانزستور لدوائر جديد  نموذج  وبناء فهم. 6

 . القطب ثنائي  للترانزستور الصغيرة الإشارات تحليل  مع  التعامل. 7
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 الاستراتيجية 
 
 

 
  على الطلاب تشجيع في الوحدة هذه  تدريس  في المُتبعة الرئيسية الاستراتيجية تتمثل

  ويتحقق. وتوسيعها   لديهم النقدي التفكير مهارات  صقل مع  التمارين، في المشاركة
 التجارب من   أنواع ودراسة التفاعلية، والدروس الدراسية، الفصول خلال من ذلك
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  المواد تصنيفات

 . موصليتها حسب

Introduction, Semiconductor 

Materials, Energy Levels. 

 محاضرات

 مختبر 
 امتحان

 ع2ن + 2 2

  البنية على التعرف

  وخصائص الفيزيائية

  N و P طبقات

  كمثال الثنائي وتحديد

  أشباه لأجهزة أولي

 .الموصلات

Semiconductor Diode construction, 

biasing, characteristics, Zener 

region. 

 محاضرات

 مختبر 
 امتحان مفاجئ 

 ع2ن + 2 3

  هو ما تلخيص

 خط بتحليل المقصود

 Q ونقطة الحمل

Load-Line Analysis, 

RESISTANCE LEVELS, DIODE 

EQUIVALENT CIRCUITS 

 محاضرات

 مختبر 
 واجب منزلي 

 ع2ن + 2 4

  تطبيقات تحديد

 الدوائر في الثنائيات

 باستخدام الكهربائية

  الطاقة مصادر

  للتوصيل المستمرة

  التوالي على

 .والتوازي

Series Diode Configurations with 

DC Inputs , Parallel and Series- 

Parallel Configurations 
 محاضرات

 مختبر 
 امتحان

 ع2ن + 2 5

  تحليل على القدرة

نصف  التقويم دائرة

 كامل الموجة و

 الموجة

Sinusoidal Inputs; Half-Wave 

Rectification, Full-Wave 

Rectification 

 محاضرات

 مختبر 
 طلب تقرير 

 اختبار ع2ن + 2 6
Midterm Exam محاضرات 

 مختبر 
 امتحان

 ع2ن + 2 7
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